
 

 

Each slotted optical switch in this series consists of an infrared emitting diode (LED) and a NPN silicon phototransistor 
mounted on opposite sides of a 0.90” (22.9 mm) wide slot in an opaque black plastic package. 
 
The OPB315L has 0.25” minimum leads, while the OPB315WZ has a minimum of 24” (610 mm) 26 AWG wires. 
 
Phototransistor switching takes place whenever an opaque object passes through the slot. 

 Non-contact object  sensing 

 Assembly line automation 

 Machine automation 

 Equipment security 

 Machine safety 

 Lateral package 

 Opaque black plastic 

 850 nm wavelength 

 Choice of  leads or wires 

OPB315WZ 

OPB315L 

Ordering Information 

Part 
Number 

LED Peak 
Wavelength  

 
Sensor 

Slot Width / 
Depth 

Aperture 
Emitter / Sensor 

Wire or Lead 
Length / Gage 

OPB315L 

 850 nm  Transistor  0.90"/0.46”  0.03” R / 0.03” R 

 0.25” / N/A 

OPB315WZ 
24” min/   

26 AWG wires 

OPB315L 

1 

2 

3 

4 

Pin # LED Pin # Transistor 

1 Anode 3 Collector 

2 Cathode 4 Emitter 

OPB315L 

NOTES: 
1. TOLERANCES ARE ± 0.010 [0.254] UNLESS 

OTHERWISE SPECIFIED. 

INCHES 

[MILLIMETERS]
DIMENSIONS ARE IN: 

White Dot 

RoHS 



OPB315WZ 

OPB315WZ 

Black 

Pin #/ 
Color 

LED Pin #/ 
Color 

Transistor 

Black Cathode White Collector 

Red Anode Green Emitter 

NOTES: 
1. TOLERANCES ARE ± 0.010 UNLESS 

OTHERWISE SPECIFIED. 

INCHES 

[MILLIMETERS]
DIMENSIONS ARE IN: 

Red White 

Green 



Storage Temperature Range -40o C to +80o C 

Operating Temperature Range -40o C to +80o C 

Reverse Voltage 2.0 V 

Continuous Forward Current 50 mA 

Peak Forward Current  [measured at 1 µs pulse width and 300 pps] 1.0 A 

Lead Soldering Temperature  [1/16 inch (1.6 mm) from case for 5 seconds with soldering iron] 260° C(1)(2) 

Power Dissipation  (Input Diode) 100 mW 

Power Dissipation (Output Phototransistor) 100 mW 

Input Diode 

VF Forward Voltage - 1.4 1.7 V IF  = 20 mA 

IR Reverse Current - - 100 µA VR = 2 V 

Output Phototransistor (see OP550 for additional information) 

V(BR)(CEO) Collector-Emitter Breakdown Voltage 30 - - V ICE  = 100 µA, IF = 0 mA 

V(BR)(ECO) Emitter-Collector Breakdown Voltage 5.0 - - V IEC = 100 µA, IF = 0 mA, EE = 0 

ICEO Collector-Emitter Leakage Current - - 100 nA VCE = 10.0 V, IF = 0 mA, EE = 0 

Coupled 

IC(ON)  On-State Collector Current 0.5 1.0 - mA VCE = 0.4 V, IF = 20 mA 

VCE(SAT) Collector-Emitter  - - 0.4 V IC = 500 µA, IF = 20 mA 

Notes: 
1. RMA flux is recommended.  Duration can be extended to 10 seconds maximum when flow soldering. 
2. Derate linearly 1.33 mW/° C above 25° C. 



OPB315 

Forward Voltage vs Forward Current vs

Temperature
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Optical Power vs Forward Current vs

Temperature
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OPB315 - Flag Next to Sensor
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OPB315 - Flag Next to Emitter
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Общество с ограниченной ответственностью  «МосЧип»   ИНН 7719860671 / КПП 771901001                                                                                                                                                     
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107 

                                        

Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
              

moschip.ru_6 
moschip.ru_9 
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